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摘要(译)

本发明涉及一种薄膜晶体管液晶显示器的栅极驱动装置，包括：直接沉积在阵列基板上的多个移位寄存器，所述移位寄存器由效应
晶体管和电容器组成，通过控制一个来获得栅极驱动信号电压。输入信号。所述移位寄存器可以通过5层掩模工艺或4层掩模工艺实
现，通过将场效应晶体管布置在衬底上或衬底边缘上的有源区外部的边缘部分上，然后直接将它们沉积在衬底上。阵列基板。本发
明通过直接沉积在基板上的移位寄存器获得栅极驱动信号电压，从而克服了现有技术中驱动芯片和薄膜层的需要不足，大大降低了
LCD的生产成本。
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